
SI53365-B-GT

Adresa: Unit 13 14F Lippo Sun Plaza 28 Canton Road Tsim Sha Tsui, KLN, Hong Kong

Copyright © 2020 Spolehlivý distributor elektronických součástek
info@Micro-Semiconductors.hk

SI53360-B-GT

Výrobci: Energy Micro (Silicon Labs)

Popis: IC CLK BUFFER 2:8 200MHZ 16TSSOP

Stažení: SI53360-B-GT.pdf

RFQ

SI53362-B-GM

Výrobci: Energy Micro (Silicon Labs)

Popis: 2:12 CMOS BUFFER (200MHZ), 2:1 L

Stažení: SI53362-B-GM.pdf

RFQ

SI53361-B-GMR

Výrobci: Energy Micro (Silicon Labs)

Popis: 2:8 CMOS BUFFER (200MHZ), 2:1 LV

Stažení: SI53361-B-GMR.pdf

RFQ

SI53360-B-GTR

Výrobci: Energy Micro (Silicon Labs)

Popis: IC CLK BUFFER 2:8 200MHZ 16TSSOP

Stažení: SI53360-B-GTR.pdf

RFQ

SI53361-B-GM

Výrobci: Energy Micro (Silicon Labs)

Popis: 2:8 CMOS BUFFER (200MHZ), 2:1 LV

Stažení: SI53361-B-GM.pdf

RFQ

SI5338-EVB

Výrobci: Energy Micro (Silicon Labs)

Popis: BOARD EVALUATION SI5338

Stažení: SI5338-EVB.pdf

RFQ

SI5338/56-PROG-EVB

Výrobci: Energy Micro (Silicon Labs)

Popis: KIT PROG FIELD SI5338/4/0

Stažení: SI5338/56-PROG-EVB.pdf

RFQ

SI53365-B-GTR

Výrobci: Energy Micro (Silicon Labs)

Popis: IC BUFFER 1:8 CMOS 16TSSOP

Stažení: SI53365-B-GTR.pdf

RFQ

SI53362-B-GMR

Výrobci: Energy Micro (Silicon Labs)

Popis: 2:12 CMOS BUFFER (200MHZ), 2:1 L

Stažení: SI53362-B-GMR.pdf

RFQ

SI5338A-B-GM

Výrobci: Energy Micro (Silicon Labs)

Popis: IC CLK GEN I2C BUS PROG 24QFN

Stažení: SI5338A-B-GM.pdf

RFQ

SI5338A-A-GM

Výrobci: Energy Micro (Silicon Labs)

Popis: IC CLK GEN I2C BUS PROG 24QFN

Stažení: SI5338A-A-GM.pdf

RFQ

SI5338A-A-GMR

Výrobci: Energy Micro (Silicon Labs)

Popis: IC CLK GEN I2C BUS PROG 24QFN

Stažení: SI5338A-A-GMR.pdf

RFQ
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Obrázek může být reprezentace. 
Podrobnosti o produktu viz specifikace.

Detaily produktu

Part Number SI53365-B-GT Výrobce Energy Micro (Silicon Labs)

Popis IC BUFFER 1:8 CMOS 16TSSOP Stav volného vedení / RoHS Bez olova / V souladu RoHS

Datový list SI53365-B-GT.pdf

Napětí - Supply 1.71 V ~ 3.63 V Typ Fanout Buffer (Distribution)

Dodavatel zařízení Package 16-TSSOP Série -

Ratio - Vstup: Výstup 1:8 Obal Tube

Paket / krabice 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Výstup LVCMOS

Ostatní jména 336-3350 
SI53365-B-GT-ND

Provozní teplota -40°C ~ 85°C

Počet okruhů 1 Typ montáže Surface Mount

Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 2 (1 Year) Výrobní standardní doba výroby 6 Weeks

Stav volného vedení / RoHS Lead free / RoHS Compliant Vstup LVCMOS

Frekvence - Max 200MHz Diferenciál - Vstup: Výstup No/No

Detailní popis Clock Fanout Buffer (Distribution) IC 1:8 200MHz 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Číslo základní části SI53365

Související produkty

Související značky

Part Number: SI53365-B-GT Výrobce / značka: Energy Micro (Silicon Labs)

Popis výrobku: IC BUFFER 1:8 CMOS 16TSSOP Odeslat z: Hong Kong

Stav RoHs: Bez olova / V souladu RoHS Cesta zásilky: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Datasheety:

SI53365-B-GT

SI53365-B-GT.pdf
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